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SAW 온도센서용 음향 반사판 분석 및 무선 온도 측정

Analysis of Acoustic Reflectors for SAW Temperature Sensor and 
Wireless Measurement of Temperature

김기복* , 김성훈*, 정재기**, 신범수***

Ki-Bok Kim* , Seong-Hoon Kim*, Jae-Kee Jeong** and Beom-Soo Shin***

초 록 본 연구는 비접촉 무전원 표면탄성파(surface acoustic wave, SAW) 온도센서를 개발하기 위하여 수행

되었다. 단일전극 구조의 IDT(inter-digital transducer)와 434 MHz의 공진주파수를 가지는 SAW 소자를 128˚ 

rot-X LiNbO3 압전기판위에 반도체 공정으로 제작하였다. SAW 온도센서의 음향 반사판에 따른 반사 신호의 

특성을 분석하기 위하여 다양한 형태의 음향 반사판을 제작하여 표면탄성파 신호의 반사특성을 분석한 결과 

빗살형 전극형태의 반사판이 가장 양호한 반사특성을 나타내었다. SAW 온도센서를 구동하기 위한 신호를 

송신하고 온도에 따른 SAW 센서의 출력신호를 수신하기 위하여 다이폴 안테나와 마이크로프로세서에 기반

한 무선 송수신 시스템을 제작하였다. 40∼80 ℃의 온도 범위에서 개발된 SAW 온도센서와 무선 송수신 시

스템을 평가한 결과 온도증가에 따라 SAW 온도센서의 공진 주파수가 선형적으로 감소하였으며 결정계수가 

0.99 이상으로 정확한 무선 온도측정이 가능한 것으로 나타났다.
 

주요용어: 표면탄성파 온도센서, 무선, 음향 반사판, 비접촉

Abstract In this study, a wireless and non-power SAW (surface acoustic wave) temperature sensor was developed. 
The single inter-digital transducer (IDT) of SAW temperature sensor of which resonance frequency is 434 MHz 
was fabricated on 128˚ rot-X LiNbO3 piezoelectric substrate by semiconductor processing technology. To find 
optimal acoustic reflector for SAW temperature sensor, various kinds of acoustic reflectors were fabricated and 
their reflection characteristics were analyzed. The IDT type acoustic reflector showed better reflection characteristic 
than other reflectors. The wireless temperature sensing system consisting of SAW temperature sensor with dipole 
antenna and a microprocessor based control circuit with dipole antenna for  transmitting signal to activate the 
SAW temperature sensor and receiving the signal from SAW temperature sensor was developed. The result with 
wireless SAW temperature sensing system showed that the frequency of SAW temperature sensor was linearly 
decreased with the increase of temperature in the range of 40 to 80 and the developed wireless SAW 
temperature sensing system showed the excellent performance with the coefficient of determination of 0.99.
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1. 서 론

표면탄성파 (surface acoustic wave, SAW)는 

1885년 영국의 Rayleigh경이 발견하였으며, 이후 

많은 지구 물리학자들의 연구 대상이 되었다 [1]. 
표면탄성파가 전자소자에 사용되게 된 것은 1960
년대 중반 압전체 위에 inter-digital transducer  

(IDT)를 제작하여 표면탄성파를 발생시킬 수 있

게 된 후부터 급격히 발전하였다 [2]. SAW 소자

는 표면탄성파가 진행하는 경로인 지연선 (delay 
line)의 환경변화에 따라 전파특성이 바뀌게 되는

데 이러한 특성을 이용하여 SAW 소자를 센서로 

사용하게 되었다 [3-8]. SAW 센서는 소형화가 가

능하고 견고하며 재현성이 높을 뿐만 아니라 전
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Fig. 1 Concept of wireless and non-power SAW temperature sensing system

력소모가 낮은 장점이 있으며 높은 주파수에서 

동작하므로 감도가 높다. 또한 SAW 소자에서 표

면탄성파의 전파 에너지가 소자표면에서 약 한 

파장 깊이 이내에 모여 있기 때문에 표면의 상태

변화에 매우 민감하다. 이러한 SAW 센서의 장점

인 전자기파와 탄성파의 상호변환 원리를 이용하

여 비접촉 무선 센서를 개발하기 위한 연구가 수

행되고 있다 [9,10]. 최근에는 RF를 이용한 무선 

통신 기술과 반도체 기술의 발달로 인해 무선 기

술과 SAW 센서 기술을 결합하기 위한 연구가 

많이 시도되고 있다. 이에 따라 제품의 크기를 

소형화할 수 있고 가격을 저렴하게 할 수 있어 

대량 생산이 가능할 뿐만 아니라 소형화된 무선 

센싱 기술을 이용하여 접근이 곤란하거나 측정이 

어려운 구조물이나 설비에 적용이 가능하다 [11]. 
SAW 센서를 구조 건전성 모니터링 (structural 
health monitoring, SHM) 등에 적용하기 위해서는 

센서신호와 전원이 무선으로 송수신되는 구조가 

바람직하다[10-12]. 일반적으로 온도센서는 여러 

가지 다양한 분야에서 필요한 센서이며 압전기판

의 온도특성을 이용하여 SAW 온도센서를 개발

하기 위한 연구가 수행되고 있다[13,14]. SAW 온

도센서에 대한 지금까지의 연구는 주로 표면탄성

파를 발생시키기 위한 IDT의 구조나 압전기판의 

영향에 대한 연구가 대부분이었으며 SAW 온도

센서의 주요 구성요소 중의 하나인 음향 반사판

의 영향에 대한 연구와 SAW 온도센서의 구동 

및 측정 장비에 대한 연구는 다소 미흡한 실정이

다. 따라서 SAW 온도센서의 주요 요소 중의 하

나인 음향 반사판의 구조 등에 따른 SAW 소자

의 신호 특성을 비교 분석하여 최적의 음향 반사

판 구조를 파악할 필요가 있다. 

따라서 본 연구에서는 SAW 온도센서의 주요 

요소인 음향 반사판의 여러 가지 형태에 따른 신

호특성을 살펴보고 SAW 온도센서에 적합한 음

향 반사판의 구조를 실험적으로 제시하고자 하였

다. 또한 비접촉 무선 온도 측정시스템 구현을 

위한 주요검출 회로를 구성하고 선정된 음향 반

사판을 이용하여 무선측정에 의한 온도측정 정확

도를 분석하였다.

2. SAW 온도센서 설계 및 제작

2.1. 무선 SAW 온도센서 개념

비접촉 무전원 SAW 온도센서에 대한 개념도

는 Fig. 1에서 보는바와 같다. 리더기에서 발생된 

센서 구동신호 (sensor activation signal)가 리더기

의 안테나를 통하여 송신되면 이 신호가 SAW 

온도센서의 안테나에 수신되어 SAW 온도센서의 

빗살전극 (IDT)에 입력된다. IDT에 입력된 고주파 

신호에 의해 압전기판이 진동하게 되고 이에 따

라 압전기판의 표면을 따라 전파되는 표면탄성파

가 발생되어 지연선 (delay line)을 전파하여 반사

판으로 전파된다. 이렇게 전파된 표면탄성파는 

반사판에서 반사되어 지연선과 IDT를 거쳐 SAW 

온도센서의 안테나에 의해 다시 송신되며 이러한 

신호를 리더기에서 수신하는 원리이다. 이때 압

전기판은 주위의 온도에 따라 지연선이 팽창하거

나 수축할 뿐만 아니라 압전기판의 물성에도 영

향을 주어 표면탄성파가 전파시간이 변하거나 공

진 주파수가 변하게 되는데 이러한 특성들의 변

화를 검출함으로써 온도를 측정할 수 있게 된다. 

보통 IDT를 구동하는 외부 입력 고주파 신호는 

IDT의 공진주파수에 맞추어져 있으며 온도변화

에 따른 전파시간차를 측정하거나 전파되는 표면
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탄성파의 위상이나 공진 주파수 변화를 측정할 

수 있다.

2.2. 압전기판 선정

일반적으로 표면탄성파 소자는 압전효과를 이

용하여 탄성파를 발생시킨다. SAW 센서 제작에 

사용되는 압전기판의 재료로는 크게 압전 단결정

과 압전박막, 압전 세라믹스 등이 있다. 이 중 

압전 단결정 기판은 표면탄성파 특성의 재현성과 

균일성이 높고 내구성이 우수하며 양산성이 좋은 

장점이 있다 [11]. 
현재 많이 사용되는 대표적인 단결정 재료는 

Quartz, LiNbO3, LiTaO3 등을 들 수 있다. SAW 필

터가 아닌 센서로 이용하기 위한 압전기판의 선

정에 있어서 중요한 요소로는 전기-기계 결합계

수 (K2)와 시간지연온도계수 (temperature coefficient 
of delay, TCD), 주파수 온도계수 (temperature 
coefficient of frequency, TCF), 압전특성 등이 있

으며 [4] TCD와 TCF 사이에는 다음과 같은 관계

가 있다 [15].

≅ (1)

    ∙  (2)

여기서 는 표면탄성파의 공진 주파수와 는 

온도를 각각 나타낸다.

본 연구에서는 SAW 온도센서의 압전기판으로

서 TCD가 75 ppm/℃로서 비교적 큰 값을 나타

내는 128° rot X LiNbO3 압전기판을 사용하였다. 

2.3. IDT 설계

SAW 센서의 설계에 필요한 IDT의 특성을 결

정하기 위해 고려해야 할 중요한 요소는 전극 형

상, 전극 쌍의 개수, 압전기판의 특성을 들 수 

있다. IDT의 형상은 단일전극 (single IDT) 구조

와 이중전극 (double IDT) 구조가 있으며, IDT의 

개별 빗살전극 (finger) 사이의 간격은 파장에 의

해 계산된다. 단일전극 구조의 경우 구조가 간단

하고 전극 폭이 상대적으로 넓기 때문에 전극 구

현을 위한 사진공정이 비교적 단순하며 개별 빗

살 전극의 간격은 파장의 1/4배로 설계된다. 반

면 이중전극의 경우 빗살전극 사이의 간격은 파

장의 1/8배로서 상대적으로 전극 폭이 좁기 때문

에 정교한 사진공정이 요구된다는 단점이 있지만 

IDT 자체의 브래그 반사를 최소화시킬 수 있기 

때문에 정확한 제어가 필요한 주파수 응답소자에 

많이 사용된다 [16]. 표면탄성파 파장 (λ)은 식 (3)
과 같이 압전기판의 속도 ()와 SAW 센서의 중

심 주파수 ()에 의해 결정된다.

   (3)

빗살전극 쌍의 개수는 표면탄성파의 세기와 주

파수 대역폭을 결정하는 중요한 요소로서 전극 

쌍의 개수가 많아지면 중첩의 원리에 의해 각 전

극 쌍마다 발생된 변형률이 더해지게 되어 진행

하는 표면탄성파의 세기가 더욱 커지게 된다. 

본 연구에서는 이와 같은 설계 요소들을 고려

하여 SAW 센서의 IDT는 구조가 비교적 간단하

고 사진공정이 용이한 단일전극 구조로 제작하였

으며 Fig. 2와 같이 전극 쌍의 개수는 적절한 세

기의 표면탄성파를 얻기 위해 30쌍으로 설계하였

다. 중심 주파수는 433 MHz로 설계하였는데 이 

주파수는 산업, 과학, 의료분야 등에서 사용가능

한 주파수 대역인 ISM (industrial scientific medical) 
대역에 해당되는 주파수이기 때문이다. 이상의 

설계조건과 선정된 128° rot-X LiNbO3 압전기판

의 전파속도 (약 4000 m/s)를 고려하면 식(3)에 의

해 표면탄성파의 파장이 9.21 μm로 계산되며 이 

때 단일전극 구조의 전극 폭은 2.3 μm으로 결정

된다.

Fig. 2 Design of SAW temperature sensor
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Close type Open type IDT type Bar type

close_R3 open_R3
IDT_R7

close_R5 open_R5
IDT_R9

Fig. 3 Design of various reflectors for SAW temperature sensor

Distance of delay lines : 110λ Distance of delay lines : 220λ

λ =9.4 μm, 110λ = 1.034 mm λ =9.4 μm, 220λ = 2.068 mm

Fig. 4 The structures of SAW devices with two kinds of delay line

2.4. 음향 반사판 설계

음향 반사판은 IDT에서 생성된 표면탄성파가 

지연선을 통과하여 지연선의 끝 부분에서 표면탄

성파를 반사시켜 IDT로 다시 전파시키는 역할을 

한다. 따라서 이러한 음향 반사판을 설계할 때 

반사력, 반사 대역폭, 반사판의 형상 등을 고려

하여야 한다. 반사판의 반사력은 개별 반사판의 

스트립 개수 ()에 의해 결정된다. 각각의 반사

판은 작은 반사력 ()을 가지고 있으며 스트립 

개수에 의해 증폭되며 반사계수 ()는 다음과 같

이 표현이 가능하다 [16].

≃   (4)

스트립 개수가 많으면 반사력을 증폭시켜 줄 

수 있지만 스트립의 개수가 증가함에 따라 반사 

대역폭이 작아지므로 두 요소간의 관계를 고려하

여 적당한 개수를 설계하여야 한다. 한편 대역폭

( )은 아래의 식(5)에 의해 결정된다 [16].






 

 

 


(5)

반사판의 형상과 스트립 개수에 따른 반사력을 

분석하기 위하여 Fig. 3과 같이 총 4가지 형태의 

반사판을 고려하였다. Bar type을 제외하고는 반

사판이 닫혀 있는 close type, 반사판의 스트립 끝

단이 개방된 open type, 그리고 IDT type의 경우 

반사판의 스트립 개수를 서로 다르게 하여 2가지 

종류로 설계하였다. 이렇게 고려한 반사판들을 

Fig. 4에서 보는 바와 같이 음향 지연선의 길이가 

서로 다른 2종류(110λ 및 220λ)에 적용하였다.
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Fig. 5 Fabrication process of SAW temperature 
        sensor

Fig. 6 SAW sensor mounted on jig

Fig. 7 Experimental setup for measurement of reflection 
characteristics of SAW temperature sensor

2.5. SAW 온도센서 제작

여러 가지의 반사판 구조와 음향 지연선을 가

지는 SAW 온도센서를 제작하기 위하여 먼저 

IDT, 음향 반사판, 전극패드가 구현된 마스크를 

설계·제작한 Fig. 5에서 보는바와 같은 공정으로 

SAW 센서를 제작하였다. SAW 센서는 압전기판 

세척→전극증착→감광제 증착→IDT 및 반사판 

마스킹→노광 및 현상→전극식각→감광제 제거

의 순서로 제작되었다. 압전기판 표면을 데코넥

스 (deconex)와 탈이온수로 세척한 다음 세척된 

압전기판 위에 IDT 및 반사판을 형성하기 위해 

Ti과 Au를 각각 200Å과 1000Å 씩 E-beam 
lithography (JBX9300FS, JEOL Co. Ltd., US)를 사

용하여 증착한 다음 Ti/Au가 증착된 LiNbO3 압

전기판 위에 스핀코팅 장비 (Track Ⅲ, MSX1000, 
SVS Co. Ltd., US)를 이용하여 감광제 (photo 
resistor, PR)를 균일하게 코팅하였다. 사용된 감

광제는 네거티브 감광제이며 잔류 수분을 제거

하고 감광제의 접착력을 높이기 위해 오븐에서 

10분간 건조하였다. 감광제가 코팅된 압전기판 

위에 IDT 패턴과 반사판 패턴을 형성하기 위해 

제작된 마스크를 mask aligner에 장착하여 근접 

모드로 4초간 노광하였다. 노광된 감광제는 현상

액으로 적정시간 동안 현상하였으며 현상 후 기

판에 남아있는 잔류 솔벤트와 수분을 제거하기 

위해 110℃에서 1분간 건조하였다. 그 다음 IDT 

패턴과 반사판 패턴을 형성하기 위하여 습식식

각 방법을 적용하여 Ti/Au를 식각하였다. Ti의 

식각률은 20℃에서 2Å/sec, Au의 식각률은 25℃

에서 28Å/sec로서 Au를 식각한 다음 Ti를 식각

하였다. Ti/Au 식각 후 아세톤, 알코올 용액 등

으로 감광제를 충분히 제거하고 증류수와 질소 

가스를 이용하여 SAW IDT 패턴과 반사판이 제

작된 압전기판을 세척하였다.

Fig. 6은 최종적으로 제작된 SAW 온도센서를 

임피던스 차에 의한 전기적인 손실을 최소화하기 

위하여 제작된 지그위에 장착한 그림을 나타낸다.

3. 반사판에 따른 SAW 센서 특성 분석

3.1. 실험장치 및 방법

제작된 여러 종류의 반사판을 가지는 SAW 온

도센서의 반사판에 따른 센서 신호를 분석하기 

위하여 Fig. 7에서 보는바와 같은 실험장치를 구
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Fig. 8 Response signals of SAW devices with 110λ

delay line at various indicated reflectors

Fig. 9 Response signals of SAW devices with 220λ

delay line at various indicated reflectors

성하였다. 먼저 회로망 분석기 (E8361C, Agilent, 
US)의 2-단자 회로망의 출력단자와 Fig. 6의 커넥

터를 연결하여 출력단자에서 나오는 434 MHz의 

고주파 신호가 SAW 센서에 입력되어 반사되는 

신호를 분석하였다. 반사판의 종류에 따라 반사

되는 신호에 대하여 시간영역에서 신호크기를 서

로 비교하였다. 

3.2. 반사 신호 분석

반사판의 구조와 지연선 길이에 따른 반사력을 

측정하고 비교하기 위해 총 7가지 구조의 반사판

에 지연선의 길이가 각각 110λ과 220λ인 2종류

의 SAW 센서에 대하여 회로망 분석기에서 측정

되는 반사되는 신호의 크기를 시간영역에서 측정

하였다. 음향 지연선이 110λ일 때 IDT와 반사판

까지의 거리는 1.034 mm로서 IDT에 의해 발생되

어 전파된 신호가 반사판에서 반사되어 IDT로 

되돌아 올 때 파의 총 진행거리는 2.068 mm가 

Table 1 Comparisons of amplitude of reflected 
signals of SAW temperature sensor with two 
different delay lines among various reflectors

Reflector Type
Amplitude (dB)

110λ delay line 220λ delay line

close_R3 -50.99 -43.99
close_R5 -47.42 -51.68

bar -55.26 -
open_R3 -53.67 -53.98
open_R5 -47.48 -52.99
IDT_R7 -43.83 -42.19
IDT_R9 -39.94 -48.47

된다. 이때 128° rot-X LiNbO3 압전기판의 표면탄

성파 전파속도가 약 4000 m/s이므로 첫 번째 반

사되어 돌아오는 신호의 도달시간은 약 0.52 μs
로 계산된다. Fig. 8은 110λ 지연선을 갖는 SAW 

온도센서의 반사판 종류에 따른 반사 신호의 측

정결과를 나타낸다. 한편, 음향 지연선이 220λ인 

경우 IDT와 반사판까지의 거리는 2.068 mm이며 

IDT에서 발생되어 전파된 표면탄성파가 반사판

에서 반사되어 IDT로 되돌아오는 전체 진행거리

는 4.136 mm가 되며 이때의 신호 도달시간은 약 

1.04 μs로 계산된다. Fig. 8 및 9는 각각 110λ와 

220λ 지연선을 갖는 SAW 온도센서에서 반사판

의 종류에 따른 반사 신호의 측정결과를 나타낸

다. Table 1에 각각의 반사판에 따른 첫 번째 반

사 신호의 신호크기를 비교하여 나타내었다. Fig. 
8, 9 및 Table 2에서 나타난 바와 같이 110λ 및  

220λ 지연선에서 모두 반사판의 형태가 IDT 구

조일 경우 반사판에서 반사되는 신호크기가 가장 

크게 나타났으며 특히 220λ 지연선에서는 bar 구

조의 반사판에서는 반사 신호가 거의 나타나지 

않았다.

4. 무선 SAW 온도센서 제작 및 시험

4.1. 검출회로 제작

Fig. 1에서 기술한 무선 SAW 온도센서의 개념

으로부터 본 연구에서는 표면탄성파의 전파 시간

차를 이용하는 방법보다 회로구성이 상대적으로 

용이한 공진주파수의 변화를 이용하여 온도를 측
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Fig. 10 Block diagram of AVR circuit for SAW temperature sensor

정하고자 하였다. Fig. 10에서 보는바와 같이 

ATMEL (미국)사의 마이크로컨트롤러 (Atmega128)
를 이용하여 SAW 온도센서 구동 신호 발생 및 

수신 시스템을 제작하였다. DDS (digital data 
storage)를 통해 설정된 시작 주파수에서 종료 주

파수까지 256 index 간격으로 주파수를 스윕하게 

된다. 이때 송신되는 주파수는 필터와 증폭기를 

거쳐 3로 스위치 (single pole double throw, SPDT)
에 연결된 무선 안테나를 통하여 SAW 온도센서

에 송신된다. 송신된 신호는 SAW 온도센서의 반

사판에 의해 반사되어 다시 SPDT로 수신된다. 

수신된 신호는 마찬가지로 필터와 증폭기를 거쳐 

A/D로 변환되어 저장된다. AVR 회로는 400∼

440 MHz의 주파수 범위에서 송수신 대역폭을 

조절할 수 있게 설계하였으며 SAW 온도센서의 

송수신을 위한 주파수 스캔 범위는 419.3∼

422.3 MHz로 하였으며 이때 하나의  index당 간

격은 11.72 kHz로 설정되었다. 한편, AVR 회로

와 SAW 온도센서 사이의 신호 송수신을 위한 

안테나는 주파수의 범위가 400∼430 MHz, 2 dB
의 이득을 가지는 다이폴 안테나를 사용하였다. 

4.2. 무선 온도 측정 실험

제작된 무선 SAW 온도측정 시스템을 이용하

여 온도측정 실험을 수행하였다. 먼저 다이폴 안

테나가 장착된 SAW 온도센서를 항온항습기 내

에 설치한 다음 다이폴 안테나가 장착된 AVR 

회로를 마주보게 위치시켜 송수신 안테나가 같은 

방향으로 정렬되게 하였다. 이때 송수신용 다이

폴 안테나의 간격은 약 1 cm정도로 가깝게 유지

시킨 후 항온항습기 내의 습도를 25 %RH로 고정

한 다음 온도를 40∼80 ℃까지 10 ℃씩 증가시켜 

가면서 온도변화에 따른 SAW 온도센서의 공진 

주파수 변화를 제작된 AVR 회로로 측정하였다. 

한편 개발된 무선 SAW 온도센서 시스템의 성능

을 비교하기 위하여 SAW 온도센서의 다이폴 안

테나를 제거한 후 회로망분석기를 연결하여 무선 

온도 측정실험과 동일한 조건으로 온도 변화에 

따라 변화하는 SAW 온도센서의 주파수 변화를 

측정하였다.

4.3. 무선 SAW 온도 측정 결과

다이폴 안테나를 통해 AVR 회로에서 송신되

는 신호를 전원으로 사용하여 SAW 온도센서를 

구동한 후 발생하는 표면탄성파가 반사판에 의해 

반사되는 신호를 다시 다이폴 안테나를 통해 

AVR 회로로 수신하여 온도변화에 따른 주파수 

index의 변화를 측정한 결과는 Table 2에서 보는 

바와 같으며 각각의 온도조건에서 10회 반복 측

정한 평균값을 나타낸다. 이러한 주파수 index를 

수신신호의 주파수 변화로 환산한 결과는 Fig. 
11에서 보는 바와 같이 온도 변화에 따라 거의 

선형적으로 감소하여 정확한 온도 측정이 가능한 

것으로 분석되었다. 또한 회로망분석기와 SAW 

온도센서를 유선으로 연결하여 얻어진 실험결과

와 거의 동일한 정확도를 나타내었다.
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Table 2 Measured frequency index of SAW tempera- 
ture sensor according to the temperature

     Temp.
Repetition 

40℃ 50℃ 60℃ 70℃ 80℃

1 168 130 104 74 49

2 165 131 103 74 49

3 168 134 104 73 49

4 164 132 104 69 49

5 164 134 100 69 49

6 165 130 104 73 49

7 164 128 103 71 49

8 163 135 105 73 49

9 167 134 104 71 49

10 164 135 104 72 49

Average 165.2 132.3 103.5 71.9 49

Fig. 11  Relationship between temperature and frequency
changes of SAW temperature sensor measured
by AVR circuit and network analyzer

5. 요약 및 결론

본 연구는 비접촉 무전원 SAW 온도센서를 개

발하기 위하여 수행되었다. 이를 위하여 온도센

서의 성능에 영향을 미치는 인자 중의 하나인 음

향 반사판을 다양한 형태로 제작하여 반사되는 

신호의 크기를 비교하였다. SAW 온도센서의 압

전기판으로는 시간지연온도계수 (TCD)가 양호한 

128° rot X LiNbO3 압전기판을 선정하여 중심주

파수가 434 MHz인 SAW 소자를 반도체 공정으

로 제작하였다. SAW 온도센서의 음향 반사판으

로서는 IDT 구조가 가장 양호한 신호특성을 나

타내었다. SAW 온도센서를 무선으로 구동하고 

온도에 따라 변화하는 SAW 온도센서의 신호를 

무선으로 수신하여 분석할 수 있는 송수신 시스

템을 제작하여 항온항습기 내에서 비접촉 무전원 

온도 측정실험을 수행하였다. 40℃∼80℃의 온도

범위에서 온도 변화에 따라 SAW 온도센서의 주

파수가 온도에 따라 선형적으로 감소하였으며 결

정계수 0.99 이상의 정확도로 비접촉 온도측정이 

가능한 것으로 분석되었다. 그러나 이 결과는 신

호 송수신용 안테나를 1 cm 이내로 근접하여 얻

은 결과로서 향후 SAW 온도센서와 무선 송수신 

시스템 사이의 송수신 거리를 증가시키더라도 정

확한 무선 온도 측정이 가능한 추가 연구가 필요

할 것으로 판단된다. 
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